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摘要(译)

在有机EL器件1中，当在阳极3和阴极5之间施加电压时，空穴在空穴传
输层41中移动并且电子在电子传输层43中移动，并且空穴和电子重新组
合在一起。发光层42发光。发光材料用于形成发光层42.当使用发光材料
形成发光层42时，发光层含有一种或多种金属杂质，但其含量为金属杂
质。该层中含有的金属杂质中含量最大的是2.5ppm或更少，或当发光材
料溶解在液体中使其浓度变为2.0％（重量）时，该液体含有一种或多种
金属杂质，但是，液体中含有的金属杂质中含量最大的金属杂质的量为
50ppb或更少。通过使用这种发光材料，可以抑制有机EL器件1的发光亮
度的降低。
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